ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Специалност: Електроника
Факултет: ФЕТТ

Фак. № 
Група: 
Дата:
Ръководител:

ПРОТОКОЛ №2
                                           Изследване на ценерови диоди.

Цел на упражнението:  Експериментално изследване на ВАХ на ценеров диод. Опитно и теоритично изследване на основните параметри и изследване влиянието на температурата върху характеристиките на  диода.

Задачи за изпълнение:
1. Да се снемат ВАХ в права и обратна посока при две различни температури  ( 25( С  и  50( С) на нисковолтов ЦД   КС139.

2. Да се снеме ВАХ в права и обратна посока при две различни температури     ( 25( С  и  50( С) на високоволтов ЦД   Д814Д.

3. Да се снеме ВАХ в обратна посока на комбинация от последователно свързани и насрещно включени ценерови диоди ( Д814Д и два силициеви).

4. Да се построят графично снетите ВАХ.

5. Да се определят за трите случая Rd от ВАХ при I=5 mA.
6. От снетите ВАХ при I=5 mA да се определи ТК Uz за трите случая.
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Схема на опитната постановка:
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Опитни данни и резултати:
	I,mA


	КС 139
	Д814
	Комбинирано

	
	Право

 UF,mV
	Обратно

 UZ,V
	Право
 UF,mV
	Обратно

 UZ,V
	Обрaтно
 UZ,V

	
	25( С
	50( С
	25( С
	50( С
	25( С
	50( С
	25( С
	50( С
	25( С
	50( С

	0.25
	585
	541
	1.82
	  2
	641
	596
	12.09
	12.36
	13.1
	13.27

	0.50
	618
	573
	2.3
	2.15
	661
	607
	12.1
	12.37
	13.21
	13.36

	1.00
	646
	602
	2.42
	2.36
	682
	626
	12.11
	12.4
	13.27
	13.47

	2.00
	671
	626
	2.65
	2.6
	699
	648
	12.14
	12.41
	13.36
	13.54

	3.00
	684
	639
	2.81
	2.75
	711
	661
	12.15
	12.44
	13.4
	13.61

	4.00
	693
	650
	2.92
	2.86
	719
	669
	12.17
	12.45
	13.45
	13.65

	5.00
	701
	656
	3.03
	2.92
	726
	676
	12.18
	12.48
	13.49
	13.69

	6.00
	707
	662
	3.08
	3.03
	730
	681
	12.21
	12.48
	13.52
	13.73

	7.00
	712
	667
	3.17
	3.08
	734
	685
	12.22
	12.52
	13.56
	13.77

	8.00
	716
	670
	3.25
	3.15
	739
	690
	12.24
	12.53
	13.58
	13.8

	9.00
	719
	675
	3.26
	3.2
	742
	694
	12.23
	12.55
	13.62
	13.83

	10.00
	723
	678
	3.31
	3.24
	745
	697
	12.28
	12.58
	13.64
	13.84


Графики:
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Резултати:
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за комбинацията

 за КС139                               за  Д814                           за комбинацита

   rd=68                                rd=11,3                               rd=28,3               

Изводи:

· Ценеровите диоди се използват като ограничители на постоянно или променливо напрежение, източници на еталонно напрежение и др. 

· Диференциалното съпротивление показва какви са стабилизиращите свойства на ценеровия диод. Колкото то е по-малко, толкова по-добри са тези свойства. 

· Температурният коефициент има положителна стойност за високо волтовите и отрицателна –за нисковолтовите ЦД. За намаляване на положителния TKU на високоволтовите диоди последователно на тях се свързва диод в права посока. 

· С повишаване на температурата напрежението на диода в права посока намалява, което компенсира увеличаването на напрежението на обратно включения диод.
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